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Co to jest mikroelektronika

MIKROELEKTRONIKA [gr.], dziat
elektroniki zajmujacy sie dziataniem,
konstrukcjg | technologig uktadow -
scalonych.
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SCALONY UKLAD, miniaturowy ukfad
elektroniczny (mikrouktad), w ktorym
czesc lub wszystkie elementy wraz z ich
potgczeniami sg wytworzone w jednym
cyklu technologicznym wewnatrz lub na

powierzchni wspolnego podioza. m
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Typy uktadow scalonych

¢Hybrydowe
¢ Grubowarstwowe
¢ Cienkowarstwowe

¢ Monolityczne
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Zalety uktadow scalonych

¢ niski koszt
¢ mate rozmiary
¢ wysoka jakoscC | niezawodnosc

¢ elementy majg jednakowe
charakterystyki temperaturowe
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Prawo Moore’a (1965) — liczba tranzystorow w
uktadzie scalonym podwaja sie co 18 miesiec

p:/iwww.intel.com/tecnnology/mooresiaw/inaex.nim
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¢ Standardowe
¢ ASIC - specjalizowane

Application Specific Integrated Circuits
Uktady zaprojektowane i wytworzone zgodnie ze specyfikacjg klienta

¢ ASSP

Uktady monolityczne

Application Specific Standard Product

Uktady wykonywane w technologii ASIC lecz dla wielu klientow
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Zalety standardowych US

Niski koszt

Dostepnosc “z potki”

Sprawdzona niezawodnosc

Wielu roznych dostawcow (zwykle)
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Wady standardowych US

¢ Nie zoptymalizowane dla konkretnego
systemu

¢ Trudno stworzy¢ produkt rozny od
konkurencyjnych

¢ Duze zuzycie powierzchni
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Uktady ASIC

AS I C Application Specific Integrated Circuits

4()\»

CUSTOM SEMI-CUSTOM
—_—
CELL-BASED ARRAY-BASED
STANDARD CELLS CUSTOM ROUTING || PROGRAMMABLE,
COMPILED CELLS | ACROCELLS (GATE ARRAYS) FUSABLE (FPGA)
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Klasyfikacja ASIC:

|. Semicustom IC - Monolityczne uktady scalone

wytworzone na zamowienie klienta, roznigce sie od standardowych
1 lub 2 maskami i tylko jemu sprzedawane

¢ ||. Custom IC- Monolityczne ukfady scalone wytworzone na

zamowienie klienta, w ktérych wszystkie maski sg indywidualnie
zaprojektowane, i tylko jemu sprzedawane :

¢ Standard Cell IC

¢ Full Custom IC

¢ |Il. Programmable Logic Device (PLD)-

Monolityczne uktady z zabezpieczeniem i uktadami logicznymi
opartymi na tablicach (gate tables), ktbre mozna zaadaptowac dla
konkretnego uzytkownika i moze on (czasem) dokonac
przeprogramowania w systemie
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./ Zalety uktadow ASIC

¢ tatwiejsza optymalizacja parametrow
systemu

¢ Efektywne zuzycie powierzchni

¢ Zwiekszone osiggi (przez zastgpienie
Kilku uktadow)
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Wady uktadow ASIC

Wyzszy koszt jednostkowy
Jzytkownik ptaci za projekt
Pojedynczy dostawca

Potrzeba wtasnych specjalistow
Diugi czas przygotowania
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4 | ata 90-te —- MEMS

(Micro Electro Mechanical Systems)

Inne nazwy Microsystems (Europe)
Micromachines (Japan)

Uktad mikroelektroniczny zawierajgcy jednoczesnie
struktury elektryczne jak i mechaniczne

80~100

A human hair:

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PL M. Napieralska
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PL



g Topografia uktadu scalonego
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Pad masy
Kanat rutingowy Rzad komorek standardowych

Projektant: dr K.SzaniawskKi
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